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Cewka jedno- lub wielouzwojeniowa transformatora lub dtawika

Przedmiotem wynalazku jest cewka jedno- lub wielouzwojeniowa o uzwojeniach jedno- lub wielowarstwo-
wych zanurzona lub zatopiona w gazowym ptynnym lub statym dielektryku przeznaczona zwtaszcza do budowy
transformatoréw i dtawikéw.

Znane jest z opisu patentowego nr 34517 wielowarstwowe uzwojenie cewki z izolacjag miedzywarstwowa
utworzong ze sztywnych cylindréw rozcietych wzdtuznie wedtug szczeliny promieniowej lub ukosnej i umiesz-
czonych obcisle na warstwie spodniej badZ bezposrednio, badz przy uzyciu przektadek klinowych. Sposéb
wykonywania tej cewki wymaga przykrywania szczelin promieniowych dostatecznie grubg i szeroka ze wzgledu
na wytrzymatos¢ dielektryczng ptytka izolacyjng, co stanowi utrudnienie technologiczne a ponadto zaréwno dla
szczeliny promieniowej jak i ukosnej ze wzgledu na ciagtos¢ rozcietej tulei cylindrycznej wzdtuz niemal catego
obwodu uzwojenia uniemozliwia uzyskanie praktycznie jednorodnej izolacji. Stosowanie przektadek klinowych
oprécz sztywnych cylindréw rozcietych utrudnia proces technologiczny i zwieksza jego pracochtonnosé.
Ponadto cewka wykonana wedtug wspomnianego opisu odnosi sie jedynie do ksztattu cylindrycznego.

Celem wynalazku jest taka cewka jedno- lub wielouzwojeniowa o uzwojeniach jedno- lub wielowarstwo-
wych, ktéra nie posiadataby wad wystepujacych w wymienionym znanym rozwigzaniu skracajac cykl! technolo-
giczny, zwiekszajac niezawodno$¢ pracy oraz stwarzajagc moiliwoéci uzyskania przy dowolnym azwtaszcza
prostokatnym ksztatcie cewki praktycznie jednorodnej izolacji o mozliwie matej sktonnosci do powstawania
wytadowan niezupetnych.

Cel ten zostat osiggniety przez natozenie na pierwsze uzwojenie lub warstwe uzwojenia cewki w pewnej od
niego (niej) odlegtosci lub bezposrednio na nim (niej) dielektrycznych ksztattek dystansujacych, a nastepnie
przez nawinigcie na nich drugiego uzwojenia lub warstwy uzwojenia, natoienie na nie w pewnej od nich”
odlegtoéci lub bezposrednio na nich ksztattek dystansujacych, nawinigcie na tych ksztattkach kolejnego
uzwojenia lub warstwy uzwojenia, a2 do nawiniecia wymaganej liczby uzwojert lub warstw uzwojert oraz
zanurzenie lub zatopienie cewki w gazowym, ptynnym lub statym dielektryku.

Cewka wedtug wynalazku, zapewnia w stosunku do znanego rozwigzania cylindrycznego uzyskanie konySci
technicznych takich jak mozliwo$¢ wykonania cewki o dowolnym a zwtaszcza prostokatnym ksztatcie przekroju
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poprzecznego, mozliwo$é zastosowania ksztattek dystansujacych dla uzyskania azurowej konstrukcji co zapewnia
otrzymanie praktycznie jednorodnej izolacji, dobre przyleganie poszczegdlnych warstw | uzwojert do karkasu
i ksztattek dystansujgcych, mozliwosé uniknigcia stosowania dodatkowego materiatu izolacyjnego migdzy
ksztattkami dystansujagcymi a uzwojeniem lub warstwg uzwojenia, skrécenie cyklu technologicznego i zwieksze-
nie niezawodnosci pracy. )

Cewka wedtug wynalazku jest zobrazowana przyk tadowo na zataczonym rysunku.

Cewka wedtug wynalazku posiada karkas rurowy o prostokatnym przekroju poprzecznym 1 z zaokraglo-
nymi narozami, na ktérym nawinieta jest pierwsza V\}arstwa pierwszego uzwojenia 2, nastepnie na naroza karkasu
natozone sg ksztattki dystansujgce 3, ktdrych korice opierajq sie poza uzwojeniem na $ciankach karkasu. Na tych
ksztattkach nawinieta jest druga warstwa pierwszego uzwojenia lub pierwsza warstwa drugiego uzwojenia 4,
a nastepnie na koricach tych ksztattek opieraja sie ksztattki 3, na ktérych nawinieta jest kolejna warstwa
uzwojenia 5. Liczba nawinietych uzwojeri lub warstw uzwojenia jest dowolna. Istnieje réwnie2 mozliwo$é
umieszczenia ksztattek dystansujacych w otworach lub wykrojach naroznikowych $cianek czotowych karkasu
wzgledem oparcia tych ksztattek na kolejno nawinietych warstwach uzwojenia.

Zastosowanie no$nych ksztattek dystansujacych umozliwia uzyskanie azurowego uktadu uzwojeri cewki
zapewniajgcego wymagane odstepy migdzyuzwojeniowe lub miedzywarstwowe 6, co w konsekwencji zapewnia
jednorodnosé. Cewke uformowang w podany sposéb zanurza sie lub zatapia w gazowym, ptynnym lub statym
dielektryku. :

; Zastrzezenia patentowe

1. Cewka jedno- lub wielouzwojeniowa transformatora lub dtawika sktadajaca sie z karkasu, z elementéw
konstrukcji nosnej oraz z uzwojeri jedno- lub wielowarstwowych,znamienna tym, Ze posiada konstrukcje
azurowa utworzong z karkasu rurowego o prostokatnym przekroju poprzecznym z zaokraglonymi naro2ami, na
ktérym nawinieta jest pierwsza warstwa pierwszego uzwojenia, a nastepnie na naro2a karkasu natoZone sg
ksztattki dystansujace, kt6rych pogrubione od spodu korice opieraja si¢ poza uzwojeniem na naroZach karkasu,
za$ druga i nastepne warstwy uzwojeri nawinigte s3 na ksztattkach, ktérych korice opierajq sie réwniez poza
uzwojeniem, na koricach ksztattek z poprzedniej warstwy uzwojenia az do nawinigcia zatozonej liczby uzwojert
na kolejno natozonych ksztattach dystansujacych a tak powstata azurowa konstrukcja jest zanurzona lub
zatopiona w gazowym, ptynnym lub statym dielektryku, tworzac jednorodng izolacje miedzyuzwojeniowa
cewki. ’ _

2. Cewka jedno- lub wielouzwojeniowa wedtug zastrz. 1,znamienna tym,z2e korice poszczegbinych
ksztattek s3 umieszczone w otworach lub wykrojach naroznikowych $cianek czotowych karkasu, dzigki czemu
powstaje mozliwo$é uzyskiwania réznych odlegtosci pomiedzy warstwami uzwojeri cewki.

3. Cewka jedno- lub wielouzwojeniowa wedtug zastrz. 1, znamienna ty m, ze poszczeg6ine ksztattki
dystansujace sq oparte wzdtuz cewki bezposrednio na kolejno nawinigtych warstwach uzwojenia.
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